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Micro LED产业与技术发展趋势和展望

摘要 (Abstract) ：

在产业链的共同推动下，Micro LED技术渐趋成熟，未来市场和应用空间

广阔。Micro LED将在小尺寸的智能穿戴和大尺寸的TV显示上优先导入，

形成超10亿美金的应用市场。本报告将对被称为超高清显示终极技术的

Micro LED技术研究进展进行分享，从Micro LED的外延材料均匀性，芯

片工艺微纳加工，光效提升，巨量转移，全彩化实现，和Micro LED像素

器件等多个关键技术环节进行讨论，最后Micro LED的不同应用案例和方

案也将在本报告中进行展望。

高级开发研究员，2010年回国加入华灿光电股份有限公司。一直从事半
导体光电材料和器件方面的研究和开发，具有丰富的高亮度高效率LED外
延、芯片研发及关键技术产业化经验，曾主持和参与30多项国内外半导
体光电材料与器件的关键技术研发项目，研究成果发表于18篇国内外索
引期刊、80多篇会议摘要及文集和180余项专利及发明备忘录。曾获得
2016年湖北省技术发明一等奖，2018年教育部科学技术进步二等奖，
2022年江苏省科学技术三等奖，2023年浙江省科学技术进步二等奖。


